Cilem prace je studium preskokl jednoho atomu stfibra mezi adsorpénimi pozicemi uvnitf pllcely
povrchu Si(111) rekonstrukce 7x7. Z jejich studia je mozné urCit aktivacni energie a frekvencni
prefaktory pro preskoky mezi jednotlivymi pozicemi. V ramci pfipravy experimentu bylo nutné upravit
nizkoteplotni STM (Scanning Tunelling Microscope). Upraven byl zejména systém chlazeni vzorku a
inercialni motor slouZici pro hrubé pfibliZzeni vzorku ke hrotu. Dale byly zlepSeny vakuové vlastnosti
aparatury. Bylo dosazeno vyrazného pokroku v metodice pripravy leptanych wolframovych hrotdpro
STM a dal3iho zachéazeni s nimi. Pozornost byla vénovana predevsim vlivu autoemise na hrot. V komofre
nizkoteplotniho STM se nepodafilo vytvofit rekonstrukci 7x7 - povrch potfebny pro studium
adsorpcnich pozic. Dlivodem je pravdépodobné nedostate¢né odplynéni vzorku. Tato prace obsahuje
podrobny teoreticky rozbor problému urovani aktivaénich energii a frekvenénich prefaktord. Jsou zde
popsany vysledky testu metody studia preskokl atom{ pomoci Sumu tunelového proudu.



